
真空腔体加工中心 大型真空腔体加工中心 科创真空

产品名称 真空腔体加工中心 大型真空腔体加工中心
科创真空

公司名称 北京科创鼎新真空技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢321房间

联系电话 18510826675 18510826675

产品详情

真空腔体

真空腔体是内部为真空状态的容器，很多先进的技术工艺均需要在真空或惰性气体保护条件下完成，真
空腔体是这些工艺过程中重要的基础设备.

根据真空度国标真空被分为低真空（100000-100Pa），不锈钢真空腔体加工中心，中真空（100-0.1Pa），
高真空（0.1-10-5Pa），超高真空（10-5-10Pa）。低真空主要应用于隔热及绝缘、金属熔炼脱气、无氧化
加热、真空冷冻及干燥和低压风洞等;高真空主要应用于真空冶金、真空镀膜设备等领域;超高真空则偏向
物理实验方向。

影响真空绝缘水平的主要因素

电极资料

真空开关作业在10-2Pa以上的高真空，因为此刻气体分子十分稀疏，气体分子的碰撞游离对击穿已经不
起效果，因而击穿电压表现出和电极资料有较强的相关性。

真空空隙的击穿电压跟着电极资料的不同而不同，研究者发现击穿电压和资料的硬度与机械强度有关。
一般来说，硬度和机械强度较高的资料，往往有较高的绝缘强度。比如，钢电极在淬火后硬度进步，其
击穿电压较淬火前可进步80%。



此外，击穿电压还和阴极资料的物理常数如熔点、比热和密度等正相关，即熔点较高的资料其击穿电压
也较高。比照热和密度而言亦然。这一问题的实质是在相同热能的效果下，资料发作熔化的概率越大，
则击穿电压越低。

半导体真空腔体的应用

中国半导体真空腔体市场近几年快速发展，越来越多的公司也表达了进入芯片领域的兴趣.以存储芯片为
例，以前中国国内存储芯片完全靠进口，卧式真空腔体加工中心，今年福建晋华集成电路的内存生产线
有望投产，另外长江存储科技公司也在建设内存和闪存芯片生产线.格力、康佳等传统家电企业也表示，
将进入芯片领域.

据国际半导体设备与材料协会报告显示，中国目前正在天津、西安、北京、上海等16个地区打造25个FA
B建设项目，真空腔体加工中心，福建晋华集成电路、长江存储科技公司等企业技术水平虽不及韩国，但
均已投入芯片量产.报告预测，今年中国半导体设备市场规模有望达118亿美元，实现同比43.9%的增长，
并且明年市场规模有望扩大至173亿美元，增长46.6%，成为大市场.而同一时期内韩国的半导体设备市场
规模从179.6亿美元减少至163亿美元，减幅为9.2%.中国超越韩国成为全球很大半导体设备市场.

真空腔体加工中心-大型真空腔体加工中心-科创真空(推荐商家)由北京科创鼎新真空技术有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。北京科创鼎新真空技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为行业专用设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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